




































专利名称(译) 液晶显示器

公开(公告)号 US20040179161A1 公开(公告)日 2004-09-16

申请号 US10/811049 申请日 2004-03-26

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM IL GON
PARK WOON YONG
NA BYOUNG SUN
SONG YU RI
BAEK SEUNG SOO
TAK YOUNG MI
JUN SAHNG IK

发明人 KIM, IL-GON
PARK, WOON-YONG
NA, BYOUNG-SUN
SONG, YU-RI
BAEK, SEUNG-SOO
TAK, YOUNG-MI
JUN, SAHNG-IK

IPC分类号 G02F1/1337 G02F1/1333 G02F1/1343 G02F1/1362 G02F1/1368 G09F9/30 G09F9/35 H01L21/336 
H01L29/786

CPC分类号 G02F1/133707 G02F2201/121 G02F1/136213 G02F1/134336

优先权 1020010018149 2001-04-06 KR

其他公开文献 US6842213

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

LCD在像素电极的隔板的长边与栅极线或数据线之间具有存储电极线。
栅极线和存储电极线形成在基板上并覆盖有栅极绝缘层。数据线形成在
栅极绝缘层上并用钝化层覆盖。包括栅极，源极和漏极的薄膜晶体管设
置在基板上。像素电极形成在钝化层上并连接到漏电极。像素电极被分
成三个分区，第一个分区具有分别平行于数据线和栅极线的长边和短
边，第二个和第三个分区反之亦然。存储电极线和一些存储电极设置在
隔板的长边与栅极或数据线之间，以及隔板的长边之间。设置在隔板的
短边与栅极或数据线之间的其他存储电极被像素电极覆盖。在第一部分
的短边和隔板的长边之间的存储电极与第一隔板间隔开至少3μm。
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